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霍能杰，博士，研究员，华南师范大学“青年拔尖人才”

 

2015年毕业于中国科学院半导体研究所，获得理学博士学位，师从 “国家杰青”李京波教授；2015年至2019
年，在ICFO-西班牙光子科学研究所做博士后，合作导师为“菲涅耳奖”获得者Prof. Gerasimos Konstantatos；
2019年4月，入选华南师范大学“青年拔尖”人才计划，进入半导体科学技术研究院工作，从事低维半导体及其光电
子 器 件 的 研 究 。 近 年 来 已 在 Nature Communications, Advanced Materials, Advanced Functional
Materials, ACS Nano, Small, Advanced Optical Materials等国际重要学术期刊上发表SCI 学术论文30余
篇，申请国家发明专利多项。多篇第一作者论文被选为 VIP 论文、最热文章、Wiley Materials Views 亮点专题
报道等，被国际同行广泛引用报道超过1360余次，最高单篇引用超过230次，ESI高被引论文2篇，H指数达到19。同
时还是Nature Communications，ACS Photonics，Journal of Materials Chemistry C等多个国际学术期刊的
通讯评审人。

  研究领域：

（1）新型低维半导体（二维材料、溶胶量子点和钙钛矿等）的可控制备和物性调控；

（2）信息光电子器件基础和应用研究；

（3）低维纳米材料体系在能源、压电、铁磁、光电等领域的应用

  联系方式：

  邮箱：njhuo@semi.ac.cn；电话：15625175619

  热烈欢迎物理、化学、信息光电和材料科学等相关专业背景的学生报考！欢迎具有相关研究经历的青年英才和博
士后加盟，课题组研究方向前沿、氛围融洽、待遇优厚！

2019/04 - 至今       研究员         华南师范大学

2015/10 - 2019/02    博士后    ICFO-The Institute of Photonic Sciences
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